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https://fr.farnell.com/on-semiconductor/fgh30s150p/igbt-1-5kv-30a-175-c-500w/dp/3253700?0st=fgh30s150p

FGH30S150P
IGBT, 30 A, 1.85 V, 500 W, 1.5 kV, TO-247, 3 Broche(s) @& Seulement 163 restant(s) @
Le produit n'est plus fabriqué
- Commandez avant 18 h
Fabricant : ONSEMI . g )
Chez vous le jour ouvrable suivant
Réf. Fabricant: FGH30S150P
4,54 €
Code Commande : 3253700 . .
Prix pour : Piece
Fiche technique: FGH30S150P Datasheet Multiple: 1 Minimum: 1
Quantité Prix
1+ 4,54 €
10+ 4,45€
100+ 4,36 €
. . Qté: 1
Informations produit A
Type de boitier de transistor: TO-247
Courant de collecteur DC: 30A
| Nombre de broches: 3Broche(s)
| Tension saturation Collecteur- 1.85V
Emetteur Vce(on): Température de fonctionnement 175°C
max..:
Dissipation de puissance Pd: 500W .
Gamme de produit: - Législation et Questions environnementales A
Tension Collecteur-Emetteur 1.5kV
V(br)ceo: | Normes Qualification Automobile: -
Pays d'origine : China
Pays dans lequel la derniére étape de production
majeure est intervenue
N° de tarif : 85412900
US ECCN: EAR99 @
EU ECCN: NLR @
Conforme RoHS : oui (&) @
+
Conforme a la norme RoHS ou & O
Phthalates:
SVHC: Lead (19-Jan-2021) €
Télécharger le certificat de Certificat de conformité du produit

conformité du produit
Poids (kg) : -0003

Tracabilité des produits: Date/Lot Code
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Texte tapé à la machine
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